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В данной работе представлена реализация биосенсора на основе линии задержки, рабо-
тающей на поверхностных акустических волнах (ПАВ). Такие сенсоры представляет собой
перспективное направление, объединяя электроакустический и микрофлюидный модули.
В ходе исследования была успешно интегрирована микрофлюидная система, обеспечивая
эффективное обнаружение и анализ различных клеточных культур (бактерии и грибы).
Особое внимание уделяется получению экспериментальных данных с целью дальнейшего
повышения чувствительности биосенсора. Эти характеристики делают его неотъемлемым
инструментом в биомедицинских исследованиях и диагностике. В процессе тестирования
был выявлен недостаток макета, связанный с зависимостью изменяемого параметра от
объема биологической суспензии и её распределения. Для преодоления этой проблемы
была предложена оптимизация дизайна сенсора.
Конструкция биосенсора.
В основе биосенсора электроакустический актюатор – это гибридное устройств, которое
преобразует электрическую энергию в акустическую или наоборот. Оно состоит из пье-
зоэлектрической подложки с нанесенными ВШП. Подложка выполнена из черного тек-
столита. Планарные электрические коммуникации сформированы на нижней и верхней
поверхности, 12 заизолированы диэлектрическим покрытием. В качестве пьезоэлектриче-
ского кристалла используется кристалл ниобата лития 128∘ YX-LiNbO3. Толщина кристал-
ла составила 1 мм. Планарные ВШП из алюминия (толщиной в 3 мкм) формировались
методом стандартной фотолитографии и соединены с контактными площадками микро-
пайкой. Площадки идут под пленкой и выходят к акустическим разъёмам электропита-
ния системы (разъемы типа SMA). В рабочую область помещают исследуемую жидкость,
предварительно, в большинстве случаев, на ней формируется микрофлюидная система с
соответствующей геометрией.
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